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Gliederung der Arbeit

* Einleitung:

e EinfUhrung des I/Q-Demodulators in MRT-Systems.
* Funktion-Prinzip des I/Q-Demodulator-Systems.

* Layout des I/Q-Demodulators.

* Aufnahme der Amplituden und Phasenverschiebung.
* Fehler Analyse des I/Q-Demodulators

* Design des LO-Verstarkers und die Auswertung.
* Grund-und Funktion-Prinzip der S&H-Schaltung.
e Layout des Netzteils.

e Zusammenfassung.
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()-Demodulators In
MRT-System
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Funktion-Prinzip des I/Q-Demodulator-
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Design des Layouts des 1/Q-
Demodulators
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Amplituden und Phasenmessung
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Fehler-Analyse beim Offset
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Quadraturfehler
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Ellipticity

Elipticity
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Design des LO-verstarker
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Kennlinie des LO-Verstarker
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Blockschaltbild der S&H
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Verlauf des 1/Q-Signals hinter der S&H-
Schaltung
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Design des Netzteils
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Innenansicht des Gerats
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Ergebnisse der Arbeit
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Zusammenfassung

* Design der Schaltungen und Layout wurden entwickelt.

* Die 16XI/Q-Demodulator besitzen gleiche Amplituden,
Die Messergebnisse liefern einen Wert von 10dBm fir
alle 16X LO-Eingange des Verstarkers, Bei S&H wurde
Trigger-Signal fur alle 32xSample & Hold-Schaltung,
gleiche Amplituden geliefert. Beim Netzteil die
Ausgangsspannung wurde gemessen und diese liefert
einen Wert von 19 V.

* Die Platinen wurden zusammengesetzt und mit
Koaxiale Kabeln verbunden.

e die Funktionalitat aller Komponenten wurde
erfolgreich nachgewiesen .
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